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Uk2ad UL 14407 jest nz@anniaczem malej czestotliwosel
o mooy 10 We ‘Ma on’ ngétqpu;qoe wiadoiwoses:

- wysokoprqdowe Seie /3A/,

- male zniekszial enia skrodne,

- uklad zab \}eczenia termioznego,

- ukiad zaﬁggpieczenia przeciwzwarciowego.

Uktad p %naczony jest do ogélnego gastosowanla.
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Parametry dopuszczalne

10, Masa tranzystoréw wyj$ciowych <

v U1, Nie podtaczaé
. 12, Wyjscie

/tamb = +25 (‘/
Oznaczenie Razwa [ Jedn. Wartosé
- ‘ min max
L Naplecie zasilania 6 24
IO Prad wyjsciowy 3
I Prad wyjéciowy /impuls ninpow-
oM tarzalny/ ' 35
’”Pd Moc tracona /przy 1dealnym 8
chlodzeniu/
tomb Temperatura pracy -25 +70
tstg Temperaturs przechowywania -40 +150
Uy Napiecie wejdciowe 4
' Uk!ngl-wypfownfizeh =T
"~ Opis wyprowadze#
@M mAm 1. Zasitanie Ve
. . 2. Nie podiagczad
3. Nie podtgczad
D 4. Bootstrap ~
. _ %.Korekcja czestotliwodci \ O
o 6. Sprzgrenie zwrotne RN ) ¢
. . ) /. Thumienie tgtieh sieci Ny Xg
E)] 2] @ T %l T5] . 8. Wejcie /}\J
‘ 9. Masa /podéoe’ ‘//\ y



®
T
- |
©
]
Ogr. :
mocy i
T ile
. . I
B —t |
|
|
|
|
[
-+ '
i
!
Ogr.
=, ®
b e i
Schemot wewngtrzny
Parametry charakterystyczne
O -
/ l':unh #2570/
Ozna-' i Wartosdé Warunki pomiéru
. Nazwa Jedn. - .
ezoenie min typ max Uwagi
Po Moc wyjéc{owa 10 UCC=21; v;
RL=4Q |
- h=1 ()qv
7 9 UCC=18 v;
\ Ry =452
w
cc Q
RL=8
£_=1 kHz
] 5,0 U.,.=18 v; [P
- cC Q
'RL=8
'h Wspélczynnik zawartodcl - : B . _
harmonicznych * 0,3 155 UCC‘18 Vs RI."‘Q
P0=0,05+5,0 w
f =1 kH
. Ta z
Aux/ Wzmocnienie napigciowe . Uyo=18 V; RL=4Q
) /z zamkniets petla dB ] 34 37 40 £ =1 kHz; R. =568
sprzeZerq.a zwrotnego/ p L
BW Pasmo przenoszenia Hz 40+20000 Ugo=18 Vi Ry=4Q
) '03=700 PP




vd. tabl,
Ozna- wartoéd - Warunki pomieru
Nagzwa Jedn. ]
czenie min typ max |. Owa gt a
. _ j
ICCQ Spoczynkowy prgd zasilania ‘mA 20 42 Uccsza v
SVR Wsp61czjnn1k tiumienia te- : I U.,=24 V; R,=48
) tnief zasilania . aB 45 fcct =100 Hf,:
. te .
C,=10C uF
Ry Rezystancja wejéciowa M2 5
IIB We jéoiowy prad polaryszacji pA 0,5 3 UCC’18 v ,
u Napiecie we jSciowe U,.=18 V; R, =45
I /ozulodé/ my 7 ch7 w; ¢ sf' KHz
0 ’ p h
AUO Wzmocnienie napieciowe : Uyo=18 V3 RLsaQ
/z otwartg petls sprze- dB 75 £ =1 kHz
Zenia zwrotnegg P
U]':N We jdoiowe napileole szumdw Rrv - 3 Ucc-‘la Vs R8=OQ
I We jéciowy prad szgmdw’ ni Q,15\ Ucc=18 v
Iog Prgd zasilania mA 770 Ugg=18 Vi Ry=4S2
' ' Py=9 W; fp=1 kHz
t Temperatura obudowy Pray U..=18 V; R. =48
o off| ytérej dzlala obwéd zabez- | °C 110 ey
pieczenia termicznego - at
UL gigiqcie nasyoa jgce _wejé- av  |250 {Upc=18 V; RLsaS?
X/ Apoet s —8712 L p 4k 4
A= Ry ' “6-12° yp

Schemat aplikacyjny
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